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Потенциальная ямка, образуемая непрерывными потенциалами трех соседних цепочек [111] кристалла кремния, обладает симметрией треугольника, описываемой группой C3v /1/. В этом случае разработанная ранее /2, 3/ процедура поиска собственных значений энергии поперечного движения каналированных положительно заряженных частиц (позитронов или протонов) и соответствующих этим значениям собственных функций гамильтониана, реализованная на квадратной пространственной сетке, приводит к возникновению артефактов численного моделирования. В докладе представлен алгоритм моделирования на основе гексагональной сетки, учитывающий симметрию задачи. Дано сравнение результатов обоих подходов. Разработанная процедура может быть использована в исследованиях проявлений квантового хаоса в каналировании /4, 5/.
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